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Кваліфікація:
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ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 35.051.09

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка
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ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1

Форма власності:
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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:
1. Вплив добавок вісмуту, електронного та гамма-випромінювання на структуру і фізичні властивості
аморфних плівок монохалькогенідів германію

2. The influence of Bi admixtures, electronic and gamma radiation on the structure and physical properties of
amorphous germanium monochalcogenide films

Реферат:
1. Встановлено, що під час конденсації плівок GeSe-Bі та GeS-Bi на підкладки при Т=300К формується
аморфна структура з тетраедричною координацією атомів Gе і двійною координацією атомів халькогену, а
атоми Ві схильні до утворення структурних одиниць пірамідального типу. Показано концентраційні
залежності ширини оптичної щілини та показника заломлення плівок, встановлено механізм
електропровідності та енергетичне розміщення центрів рекомбінації. Виявлено, що у концентраційному
інтервалі вмісту Ві 11-15 ат. % відбувається зміна типу провідності зразків GeSe-Bі та GeS-Bi з р- на n-тип.
Радіаційно-індуковані зміни фізичних властивостей аморфних конденсатів пояснюються на підставі
деструкційно-полімеризаційних перетворень в структурі плівок.

2. The short-range order, electroconductivity mechanism for GeSе-Bi and GeS-Bi condensates and energetic
position of recombination centers have been established. It is shown that in 11-15 at. % Bi concentration region the



change of conductivity type from p- on n-type occurs. The concentration dependences of the width of optical
gaps and refractive index of amorphous films are shown. It is motivated that radiation-induced changes in physical
properties of germanium monochalcogenide amorphous condensates can be explained by destruction-
polymerization transformations in structure of films.
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Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
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Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
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Рецензенти

VIII. Заключні відомості
Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

 
Вакарчук Іван Олександрович
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Вакарчук Іван Олександрович
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Реєстратор  



Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А.


